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Дело, которому он служил всю жизнь 
 

В конце апреля 2019 года ушѐл из жизни доктор физи-

ко-математических наук, видный российский учѐный в области 

физики полупроводников, член-корреспондент АН Республики 

Молдова, лауреат Государственной премии Молдавской ССР 

в области науки и техники, профессор кафедры физики твѐр-

дого тела УдГУ Валентин Викторович Соболев. 
 

На своѐм опыте он познал полноту счастья, которое даѐт лю-

бимый труд и разрешение многотрудных загадок природы. Ещѐ на 

школьной скамье он определил направление своего жизненного 

пути и в течение 70 лет без остатка отдавал себя любимому Делу – 

физике. 

Окончив с золотой 

медалью среднюю школу, 

Валентин Викторович 

в 1948 году поступил на 

физический факультет 

Ленинградского универ-

ситета. Будучи студен-

том, он начал работу, 

связанную с исследова-

нием спектров излучения 

углекислого газа, которое 

в дальнейшем привело 

к открытию лазерного 

эффекта, а затем – к раз-

работке самых мощных 

тепловых лазеров. Мате-

риалы его студенческого 

открытия – неизвестные 

полосы излучения угле-

кислого газа в области 

десяти микрон – были 

опубликованы в 1958 го-

ду в МЭТФ и Вестнике 

ЛГУ. 
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Ученик академика Александра Николаевича Теренина Валентин 

Викторович Соболев перенял не только удивительное трудолюбие 

своего Учителя, его самоотверженность и упорство в поиске ново-

го, но и твѐрдую требовательность к себе, завидную скромность 

и глубокую порядочность во всѐм. 

С отличием окончившего физический факультет Ленинград-

ского университета В. В. Соболева в 1953 году направили в один из 

центров современной физической науки – Ленинградский физи-

ко-технический институт им. А. Ф. Иоффе. 

Мужание молодого учѐного проходило в лаборатории чле-

на-корреспондента АН СССР Е. Ф. Гросса, известного в мире науки 

своими открытиями в области экситонов 

в закиси меди и в сульфиде кадмия. 

В 1956 году В. В. Соболев обнаруживает 

и досконально изучает экситоны в селениде 

кадмия, а затем ещѐ в 20 кристаллах. Так 

началась большая работа в Науке, под-

тверждѐнная блестящей защитой канди-

датской диссертации в Ленинградском оп-

тическом институте им. С. И. Вавилова. 

Исследования В. В. Соболевым электронной структуры мате-

риалов оптическими методами в широкой области энергии 

с помощью специально разработанных методов стали настоящим 

открытием, получившим самое широкое признание не только 

в отечественной науке, но и за рубежом. 

Приглашѐнный в 1962 году Президиумом АН МССР на работу 

в Кишинѐв, В. В. Соболев все силы, всю энергию и знания отдаѐт 

организации низкотемпературной оптики в Институте прикладной 

физики в молодой академии Молдавии. Он ориентирует работу 

своей лаборатории на решение центральной задачи физики твѐр-

дого тела – исследование и установление природы энергетических 

уровней. Это является принципиально важным как для самой тео-

рии твѐрдого тела, так и для практических применений при ис-

пользовании самих материалов и разработке на их основе приборов 

и устройств. 

В лаборатории В. В. Соболева, опережая мировые исследова-

ния, были открыты и изучены экситоны в сотнях кристаллов. 
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В 36 лет В. В. Соболев завершает свою докторскую диссерта-

цию и блестяще защищает еѐ в Физико-техническом институте 

низких температур АН УССР (г. Харьков). Так рождалась школа 

молдавских оптиков. В ней под руководством В. В. Соболева вы-

росли 3 доктора физико-математических наук (один из них затем 

возглавил АН Молдовы) и 15 кандидатов наук. Школу молдавских 

оптиков и еѐ руководителя хорошо знают в нашей стране и за ру-

бежом. 

Об огромном авторитете В. В. Соболева свидетельствуют 

многочисленные публикации, доклады и обзоры на международных 

конференциях и симпозиумах в течение 60-90 годов конца XX века. 

Тогда, в 80-е годы XX столетия, в его 7 монографиях были обоб-

щены исследования электронных структур сотен кристаллов, мно-

гих групп полупроводников и диэлектриков, наиболее широко 

применяемых на практике. Эти обобщения позволили перейти 

к изучению более сложных структур, совершенствуя известные 

теоретические расчѐты зон для сильно анизотропных соединений, 

и приступить к созданию неразрушающих методов контроля од-

нородности и состава материалов для полупроводниковой элек-

троники. 
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Монографии В. В. Соболева получили широкое признание как 

у учѐных нашей страны, так и  у  зарубежных – профессоров 

F. Herman, М. Cardona, М. Cohen, F. Bassani и других. В 1989 году 

Валентин Викторович избирается членом-корреспондентом 

АН Республики Молдова. 

 

Но внезапно стремительный бег жизни и череда успешных ис-

следований прерываются. Суверенизирующейся Молдове стано-

вится не нужна наука и тем более русские учѐные. В 1995 году 

гостеприимная Удмуртия принимает семью учѐных-беженцев из 

Молдовы, мужа и жену – профессоров и сына с его женой – кан-

дидатов физико-математических наук. 

С новыми силами Валентин Викторович берѐтся за дело на но-

вом месте, думая о школе удмуртских оптиков. Он разрабатывает 

новые спецкурсы, ведѐт научный семинар по электронной струк-

туре неметаллов с аспирантами и студентами, участвует в научной 

жизни как зам. председателя докторского совета на физическом 

факультете, как член диссертационных советов в вузах Ижевска 
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и Ульяновска, пишет статьи и оформляет новые монографии. Ши-

рокие связи с физиками страны позволяют ему активно общаться 

с молодым поколением и поддерживать немеркнущие связи со 

старыми друзьями. 

 

 

Количество книг по оптическим свойствам полупроводников 

увеличивается до 25, а число статей в самых престижных отече-

ственных и зарубежных журналах приближается к тысяче; защи-

щаются 2 доктора и 8 кандидатов наук. И сейчас ещѐ на его рабочем 

столе лежат две начатые монографии, пять статей и стопки подо-

бранных для дальнейшей обработки оттисков... 

Валентин Викторович Соболев был человеком редкостных для 

настоящего времени феноменальных знаний. Они не ограничива-

лись физикой: он великолепно знал и любил русскую и зарубежную 

литературу, музыку, искусство. 

Он был человеком глубоко порядочным, добрым и жизнера-

достным. Замечательный семьянин, Валентин Викторович вырас-

тил отличного сына, который стал доктором физи-

ко-математических наук и достойно продолжает дело своего отца. 
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Не верится, что прервалось его научное долголетие. Он лю-

бил науку и очень любил людей. Пусть эта любовь и его требо-

вательность к себе станут для нас добрым примером! 

За честный 25-летний труд в Удмуртии профессор 

В. В. Соболев в 2006 году награждѐн Почѐтной грамотой Пра-

вительства Удмуртской Республики «За большой вклад 

в развитие системы образования и науки Удмуртского госу-

дарственного университета». 

В 2013 году он получил государственную награду Российской 

Федерации «За заслуги в области образования и многолетнюю 

плодотворную деятельность» – медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

С огромным уважением Валентин Викторович всегда го-

ворил о том, как он и члены его семьи благодарны Удмуртии, 

создавшей все условия для их плодотворной научной деятель-

ности в течение многих лет. 

 

Коллектив кафедры физики твёрдого тела ИМИТиФ 
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Основные труды 

1961 

1. Соболев, В. В. Исследование оптических свойств кри-

сталла селенида кадмия : дис. … канд. физ.-математ. наук / 

В. В. Соболев. – Ленинград : ЛФТИ АН СССР, 1961. – 211 с. 

1962 

2. Соболев, В. В. Исследование оптических свойств кри-

сталла селенида кадмия : автореф. дис. ... канд. физ.-математ. 

наук / В. В. Соболев. – Ленинград : ЛФТИ АН СССР, 1962. – 

11 с. 

1967 

3. Соболев, В. В. Спектроскопические исследования энер-

гетической структуры зон и экситонов твердых тел : автореф. 

дис. ... д-ра физ.-математ. наук / В. В. Соболев. – Кишинев : ИПФ 

АН МССР, 1967. – 27 с. 

4. Соболев, В. В. Спектроскопические исследования энер-

гетической структуры зон и экситонов твердых тел : дис. ... д-ра 

физ.-математ. наук / В. В. Соболев. – Кишинев : ИПФ АН МССР, 

1967. – 564 с. 

1976 

5. Соболев, В. В. Расчеты оптических функций полупро-

водников по соотношениям Крамерса-Кронига / В. В. Соболев, 

С. А. Алексеева, В. И. Донецких. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 

123 с. 

1978 

6. Полупроводниковые соединения группы A
2
B

5
 / 

В. Б. Лазарев, В. Я. Шевченко, Я. Х. Гринберг [и др.]. – 

Москва : Наука, 1978. – 256 с. 

7. Соболев, В. В. Собственные энергетические уровни 
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твердых тел группы А-IV / В. В. Соболев ; МолдавССР, Ин-т 

приклад. физики. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 207 с. 

1979 

8. Соболев, В. В. Оптические фундаментальные спектры 

соединений A
3
B

5
 / В. В. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 

287 с. 

1981 

9. Соболев, В. В. Собственные энергетические уровни 

спектры соединений группы A
IV

B
IV

 / В. В. Соболев ; отв. ред. 

П. П. Бодюл ; АН МолдССР, Ин-т приклад. физики. – Кишинев : 

Штиинца, 1981. – 284 с. 

1982 

10. Соболев, В. В. Зоны и экситоны халькогенидов галлия, 

индия и таллия / В. В. Соболев ; отв. ред. М. И. Шмиглюк ; АН 

МолдавССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 

272 с. 

1983 

11. Исследование бинарных полупроводников / А. М. Анд-

риеш, Э. К. Арушанов, В. В. Соболев [и др.]. – Кишинев : 

Штиинца, 1983. – 64 с. 

12. Лазарев, В. Б. Химические и физические свойства окси-

дов металлов / В. В. Соболев, В. В. Соболев, Ю. С. Шаплыгин. – 

Москва : Наука, 1983. – 239 с. 

1984 

13. Соболев, В. В. Экситоны и зоны щелочно-галоидных 

кристаллов / В. В. Соболев ; АН МолдССР, Ин-т приклад. физи-

ки. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 302 с. 
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1986 

14. Соболев, В. В. Зоны и экситоны криокристаллов / 

В. В. Соболев ; под ред. П. И. Хаджи ; АН МССР, Ин-т приклад. 

физики. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 206 с. 

1987 

15. Соболев, В. В. Зоны и экситоны галогенидов металлов / 

В. В. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 284 с. 

1988 

16. Соболев, В. В. Методы вычислительной физики в тео-

рии твердого тела. Электронная структура полупроводников / 

В. В. Соболев, В. Л. Немошкаленко ; АН УССР, Ин-т металло-

физики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 423 с. 

17. Соболев, В. В. Электронная структура халькогенов : 

сера, селен, теллур / В. В. Соболев, А. М. Широков ; отв. ред. 

Е. С. Ицкевич ; АН СССР, Ин-т физики высоких давлений 

им. Л. Ф. Верещагина. – Москва : Наука, 1988. – 224 с. 

1989 

18. Соболев, В. В. Длинноволновые линейчатые спектры 

анизотропных кристаллов / В. В. Соболев, А. И. Козлов. – Ки-

шинев : Штиинца, 1989. – 50 с. 

19. Соболев, В. В. Некоторые проблемы спектроскопии эк-

ситонов и зон / В. В. Соболев, 1989. – 8 с. – (Препринт / 

ДОНФТИ-89-52). 

20. Соболев, В. В. Электронная структура дихалькогенидов 

редких металлов / В. В. Соболев, В. В. Немошкаленко. – Киев : 

Наукова думка, 1989. – 280 с. 

1990 

21. Соболев, В. В. Методы вычислительной физики в тео-

рии твердого тела. Электронная структура дихалькогенидов ред-

ких металлов / В. В. Соболев, В. Л. Немошкаленко ; отв.ред. 
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В. Г. Барьяхтар ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев : Нау-

кова думка, 1990. – 293 с. 

1992 

22. Соболев, В. В. Электронная структура твердых тел 

в области фундаментального края поглощения : (введение в тео-

рию) / В. В. Соболев, В. В. Немошкаленко. Т. 1. – Киев : Наукова 

думка, 1992. – 566 с. 

23. Соболев, В. В. Электронная структура твердых тел : би-

нарные галогениды, оксиды и элементарные соединения. Т. 3 

[рукопись] / В. В. Соболев. – 1992. – 70 п.л. 

24. Соболев, В. В. Электронная структура твердых тел : би-

нарные и тройные халькогениды, оксиды, А
2
В

5
 . Т. 4 [рукопись] / 

В. В. Соболев. – 1992. – 70 п.л. 

25. Соболев, В. В. Электронная структура твердых тел : со-

единения групп А
4
 , А

3
В

5
 , А

2
 В

6
 . Т. 2 [рукопись]. / 

В. В. Соболев. – 1992. – 70 п.л. 

2001 

26. Лабораторный практикум по оптике. Ч. 1 / сост.: 

В. В. Соболев, А. Н. Деев ; УдГУ. – Ижевск, 2001. – 58 с. 

27. Лабораторный практикум по оптике. Ч. 2 / сост.: 

В. В. Соболев, А. Н. Деев ; УдГУ. – Ижевск, 2001. – 54 с. 

2012 

28. Соболев, В. В. Оптические свойства и электронная 

структура неметаллов. Т. 1. Введение в теорию / В. В. Соболев. – 

М. ; Ижевск : Ин-т компьтер. исслед., 2012. – 583 с. : ил. 

29. Соболев, В. В. Оптические свойства и электронная 

структура неметаллов. Т. 2. Моделирование интегральных спек-

тров элементарными полосами / В. В. Соболев. – М. ; Ижевск : 

Ин-т компьтер. исслед., 2012. – 415 с. : ил. 

30. Соболев, В. В. Электронная структура твердых тел 
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в области фундаментального края поглощения. Т. 2. Кристаллы 

группы II-VI / В. В. Соболев, Вал. В. Соболев. – М. ; Ижевск : 

Ин-т компьютер. исслед., 2012. – 607 с. : граф., табл. 

2016 

31. Соболев, В. В. Оптические свойства и электронная 

структура моноуглеродных сред : в 2 т. Т. 1. Алмаз. Графит. 

Аморфный углерод / В. В. Соболев, М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Ин-т математики информ. технологий и физики, Каф. физики 

твердого тела. – Ижевск : Удмуртский университет, 2016. – 513, 

[1] с. : ил., табл. 

32. Соболев, В. В. Оптические свойства и электронная 

структура моноуглеродных сред : в 2 т. Т. 2. Фуллериты. Нано-

трубки. Графен. Интеркалированный графит / В. В. Соболев, М-

во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет», Ин-т математики информ. технологий 

и физики, Каф. физики твердого тела. – Ижевск : Удмуртский 

университет, 2016. – 722, [1] с. : ил., табл. 

 

Депонированные рукописи, 

авторские свидетельства, отчеты о НИР 

1975 

33. Исследование оптических свойств твердых тел в обла-

сти собственного поглощения кристаллов : отчет о НИР 8.8 / 

В. В. Соболев, С. А. Алексеева, В. В. Алексеев [и др.]. – 1975. – 

90 с. – № 72011843. 

1976 

34. Донецких, В. И. Устройство для измерения абсолютных 

коэффициентов отражения : а.с. / В. В. Соболев, В. В. Соболев, 

М. В. Турышев. – № 823989, 1979. 

35. Устройство для измерения абсолютных коэффициентов 
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• Исследование оптических свойств кристалла селенида 

кадмия : дис. 

1 

• Исследование оптических свойств кристаллов селенида бария 893 
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II. Элементарные полосы переходов и их фундаментальные па-

раметры 

• Исследование оптических свойств кристаллов селенида бария. 

I. Фундаментальные функции 

892 

• Исследование оптических свойств твердых тел в области соб-

ственного поглощения кристаллов 

33, 

34 

• Исследование собственных энергетических уровней полупро-

водников типа A
4
B

6
 и в широкой области энергии 

36 

• Исследование собственных энергетических уровней полупро-

водников типа A
4
B

6
 и в широкой области энергии 

37 

• Исследование спектрального распределения поглощения экси-

тонных линий закиси меди 

128 

• Исследование спектров отражения и расчеты оптических функ-

ций кристалла In4Se3 

348 

• Исследование структуры поглощения, излучения и фотоэффек-

та у края основного поглощения кристаллов 

45, 

47 

• Исследование фундаментального отражения в полупроводни-

ках A
2
B

6
 

159 

• Исследовать собственные энергетические уровни полупровод-

ников типа CdSnP2, TlSbS2, TlBiS2, CuGaS2, SbSI 

41, 

42 

• Исследовать собственные энергетические уровни полупровод-

ников типа CdSnP2, TlSbS2, TlBiS2, CuGaS2, SbSI 

43 

• К вопросу о величине энергии запретной зоны кристаллов 

группы A
2
B

6
 

54 

• К вопросу о корреляции структур линейчатого краевого погло-

щения с эквидистантным краевым излучением и линейчатой 

структурой фотоэффекта кристаллов 

55 

• К вопросу о рассмотрении возможности наблюдения Б-Э кон-

денсации экситонов в кристаллах группы A
2
B

6
 

56 

• К вопросу об электронной структуре сульфида мышьяка 129 

• К вопросу об энергетическом спектре кристаллических и стек-

лообразных халькогенидов мышьяка 

130 

• Квазифазовый переход полуметалл-полупроводник тонких сло-

ев графита 

837 

• Квантовые размерные эффекты в пористом кремнии 699, 

728 

• Квантовые размерные эффекты пористого кремния 643 

• Квантовые размерные эффекты пористого кремния в области 0-

20 эВ 

626 
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• Количественное исследование поглощения кристалла йодисто-

го свинца 

100 

• Количественные исследования линейчатого поглощения кри-

сталла сульфида кадмия 

148 

• Количественные исследования поглощения в области длинно-

волнового края основного поглощения кристалла селенида 

кадмия 

147 

• Количественные исследования экситонного поглощения моно-

кристаллов Cu2O, CdSe, CdS, PbI2 

57, 

74 

• Комплекс оптических спектров оксида неодима 793 

• Комплекс оптических функций и переходов теллурида галлия в 

области 1-6 эВ 

470 

• Комплекс оптических функций и электронная структура кри-

сталла ZnGeAs2 

499 

• Комплекс оптических функций, параметры переходов и элек-

тронная структура кристалла ZnSiAs2 

504 

• Комплексы оптических функций и переходов оксида кадмия 627 

• Контур линий экситонного поглощения кристалла закиси меди 75 

• Краевое излучение кристаллов CdS, CdSe, CdTe 76 

• Краевое излучение кристаллов при низких температурах 51 

• Краевое излучение монокристаллов сульфида кадмия 293 

• Краевое поглощение кристалла ZnGeAs2 149 

• Краевое поглощение теллурида сурьмы 179 

• Кристаллическая структура и оптические спектры тетрагональ-

ных кристаллов ZnР2 и CdР2 

628 

• Кристаллохимия и спектры отражения фосфидов и арсенидов 

цинка кадмия 

424 

• Кристаллохимия, спектры отражения и зонная структура выс-

ших фосфидов кадмия 

405 

• Лабораторный практикум по оптике. Ч. 1 26 

• Лабораторный практикум по оптике. Ч. 2 27 

• Линейчатые спектры краевого поглощения и излучения кри-

сталлов теллурида кадмия 

77 

• Линейчатые спектры поглощения гексагональных кристаллов 

сульфида и селенида кадмия 

101 

• Линейчатый спектр и структура кристаллов селенида и теллу-

рида кадмия 

52 

• Локализация в зоне Бриллюэна оптических переходов ряда изо- 782 
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электронных кристаллов Ge- GaAs-ZnSe-CuBr 

• Локализация полос межзонных переходов в объеме зоны Брил-

люэна кристаллов группы III-V 

876 

• Люминесценция монокристаллов селенистого кадмия 46 

• Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Элек-

тронная структура полупроводников 

16 

• Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Элек-

тронная структура дихалькогенидов редких металлов 

21 

• Модели разложения интегральных спектров на компоненты 514 

• Моделирование оптических спектров дихлоридов кадмия 

и свинца 

826 

• Моделирование оптических фундаментальных спектров как 

принципиально важный этап развития проблемы электронной 

структуры материалов 

665 

• Некоторые вопросы экситонного поглощения света 484 

• Некоторые вопросы экситонного поглощения света 515 

• Некоторые нерешенные фундаментальные вопросы электрон-

ной структуры неметаллов 

552 

• Некоторые нерешенные фундаментальные вопросы электрон-

ной структуры неметаллов 

591 

• Некоторые нерешенные фундаментальные вопросы электрон-

ной структуры неметаллов 

629 

• Некоторые неясные вопросы теории экситонов, зон и оптиче-

ских спектров 

485 

• Некоторые оптические свойства сульфида мышьяка 102 

• Некоторые проблемы спектроскопии экситонов и зон 19 

• Некоторые проблемы спектроскопии экситонов и зон 20 

• Некоторые проблемы структуры стекол 541 

• Некоторые проблемы электронной структуры и оптических 

свойств материалов в широкой области энергии и методы их 

исследований 

863 

• Некоторые проблемы электронной структуры стекол и кри-

сталлов 

553 

• Непрямые межзонные переходы графита с большой энергией 

квазищели 

838 

• Низкотемпературная люминесценция селенида и теллурида 

цинка 

78 

• Низкотемпературная фотолюминесценция халькогенидов кад- 104 
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мия и цинка 

• Низкотемпературное краевое поглощение монокристаллов се-

ленида кадмия 

79 

• Низкотемпературное спектральное распределение внутреннего 

фотоэффекта CdS и CdSe 

80 

• Низкотемпературные оптические спектры черной модификации 

ZnP2 в области длинноволнового края собственного поглоще-

ния 

368 

• Низкотемпературные спектрофотометрические исследования в 

области длинноволнового края собственного поглощения мо-

нокристаллов CdSe и CdS 

81 

• Низкотемпературные спектры резонансного поглощения и из-

лучения некоторых кристаллов группы A
2
B

6
 

82 

• Низкотемпературные спектры фотолюминесценции смешанных 

кристаллов на основе соединений группы A
2
B

6
 

83 

• Низкотемпературные спектры фотолюминесценции смешанных 

кристаллов на основе соединений группы A
2
B

6
 

105 

• Новые данные об энергетическом спектре халькогенидов мы-

шьяка 

180 

• Новые данные по структуре зон кристаллов Mg2Pb, MoS2 232 

• Новый метод зондирования зон проводимости кристаллов на 

примере графита 

839 

• О некоторых проблемах формирования экситонного поглоще-

ния 

486 

• О природе полос отражения CdSb, ZnSb 425 

• О структуре зон германия и кремния в области 1,5-12,5 эв. 204 

• О точности расчета оптических функций по соотношению Кра-

мерса-Кронига 

304 

• Об инверсной модели зон теллурида ртути 257 

• Об энергетической структуре алмазоподобных полупроводни-

ков и кристаллов типа PbS, Mg2Si 

205 

• Об энергетическом спектре кристаллических стеклообразных 

халькогенидов мышьяка 

160 

• Объемные характеристические потери и оптические свойства 

углеродных многослойных нанотрубок 

753 

• Определение оптических постоянных полупроводников из 

спектров отражения с помощью соотношения K–K 

270 

• Определение фундаментальных оптических функций слоистых 436 
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кристаллов 

• Оптическая однородность монокристаллов сульфида кадмия 500 

• Оптические ВУФ спектры и зоны, экситоны полупроводников 271 

• Оптические и фотоэлектронные спектры некоторых изотроп-

ных и сильно анизотропных полупроводников 

272 

• Оптические и фотоэлектронные спектры некоторых изотроп-

ных и сильно анизотропных полупроводников 

294 

• Оптические и фотоэмиссионные спектры в области вакуумного 

ультрафиолетового излучения материалов групп A
4
, А

3
B

5
, A

2
B

6
, 

Mg2Si, PbS 

273 

• Оптические исследования энергетической структуры зон неко-

торых кристаллов 

65 

• Оптические межзонные переходы сульфоиодида сурьмы в об-

ласти фазового перехода 

406 

• Оптические параметры переходов и электронная структура 

кристаллов 

516 

• Оптические постоянные монокристалла фуллерита 554 

• Оптические постоянные сульфида и селенида кадмия 282 

• Оптические свойства CdF2 в широкой области энергии 700 

• Оптические свойства HgS, HgSe, HgTe в области собственного 

поглощения 

206 

• Оптические свойства аморфного нитрида кремния 754 

• Оптические свойства аморфного нитрида кремния 755 

• Оптические свойства аморфных халькогенидов мышьяка 592 

• Оптические свойства галогенидов кадмия 729 

• Оптические свойства гексагонального BN 555 

• Оптические свойства гексагонального сульфида цинка в широ-

кой области энергии фундаментального поглощения 

701 

• Оптические свойства дефектного селенида индия 666 

• Оптические свойства диоксида ванадия 827 

• Оптические свойства диоксидов МО2 593 

• Оптические свойства диселенида германия 756 

• Оптические свойства дисилицида железа 877 

• Оптические свойства дифосфидов цинка и кадмия 161 

• Оптические свойства и электронная структура диодида ртути 864 

• Оптические свойства и электронная структура моноуглеродных 

сред : в 2 т. Т. 1. Алмаз. Графит. Аморфный углерод 

31 
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• Оптические свойства и электронная структура моноуглеродных 

сред : в 2 т. Т. 2. Фуллериты. Нанотрубки. Графен. Интеркали-

рованный графит 

32 

• Оптические свойства и электронная структура некоторых си-

лицидов железа, рутения и осмия 

644 

• Оптические свойства и электронная структура неметаллов. Т. 1. 

Введение в теорию 

28 

• Оптические свойства и электронная структура неметаллов. Т. 2. 

Моделирование интегральных спектров элементарными поло-

сами 

29 

• Оптические свойства и электронная структура нитрита натрия 757 

• Оптические свойства и электронная структура оксида кальция 878 

• Оптические свойства и электронная структура оксида палладия 702 

• Оптические свойства и электронная структура теллуридов кад-

мия и цинка в области 10-20 эВ 

857 

• Оптические свойства и электронная структура флюорита и ко-

рунда 

645 

• Оптические свойства и электронная структура халькогенидов 

висмута 

646 

• Оптические свойства и электронная структура халькогенидов 

циркония и гафния 

647 

• Оптические свойства кристалла CuGaS2  758 

• Оптические свойства кристалла KNO3 в области 4– 24эВ 783 

• Оптические свойства кристалла KNO3 в области 4-24 эВ 794 

• Оптические свойства кристалла NaNO2 в области 3-25 эВ 784 

• Оптические свойства кристаллического и аморфного кремния 854 

• Оптические свойства кубического и гексагонального BN 556 

• Оптические свойства моноклинного и тетрагонального диокси-

да ванадия в области 0-4 ЭВ 

840 

• Оптические свойства нанокристаллического FeSi2 759 

• Оптические свойства некоторых сплавов тройных систем Zn-In-

S 

131 

• Оптические свойства некоторых эпитаксиальных слоев, твер-

дых растворов InxGa1-xAs 

323 

• Оптические свойства одиночных углеродных нанотрубок 795 

• Оптические свойства оксидов сурьмы и висмута 594 

• Оптические свойства поликристаллов Si и Ge 595 

• Оптические свойства пористого кремния 596 
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• Оптические свойства силицила магния 879 

• Оптические свойства системы кремний-германий в области 1.5-

5.5 эВ 

828 

• Оптические свойства стекол BeF2, SiO2 542 

• Оптические свойства сульфида и селенида мышьяка 543 

• Оптические свойства трех фаз германия в области 1.5-5 эВ 841 

• Оптические свойства тройных соединений группы А
2
В

6
I 630 

• Оптические свойства углеродной нанотрубки 760 

• Оптические свойства флюорита в широкой области энергий 648 

• Оптические свойства хлорида свинца 796 

• Оптические спектры MoS2 в области 1-30 эВ 487 

• Оптические спектры аморфного и кристаллического кремния в 

области 0-20 ЭВ 

842 

• Оптические спектры аморфного и поликристаллического окси-

да бериллия 

667 

• Оптические спектры аморфного углерода 557 

• Оптические спектры ВТСП 445 

• Оптические спектры галогенидов меди 703 

• Оптические спектры группы МО 597 

• Оптические спектры двуокиси олова 668 

• Оптические спектры дибромида кадмия 785 

• Оптические спектры диоксида ванадия 797 

• Оптические спектры и зоны A
2
B

4
As2 426 

• Оптические спектры и зоны кристаллов 207 

• Оптические спектры и переходы сульфида мышьяка в области 

0-40 эВ 

669 

• Оптические спектры и постоянные германия и кремния 229 

• Оптические спектры и спектры отражения и энергетические 

уровни дихалькогенидов молибдена и вольфрама 

214 

• Оптические спектры и структуры зоны кристаллов CdSb, ZnSb 258 

• Оптические спектры и электронная структура AlN 558 

• Оптические спектры и электронная структура BN 559 

• Оптические спектры и электронная структура InN 560 

• Оптические спектры и электронная структура NbSe2, MoS2 488 

• Оптические спектры и электронная структура кристаллов групп 

III-IV, IV-VI и MoS2 

704 

• Оптические спектры и электронная структура кубического кар- 598 
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бида кремния 

• Оптические спектры и электронная структура нитридов группы 

А
3
В

5
 

599 

• Оптические спектры и электронная структура политипов кар-

бида кремния в области 2-16 эВ 

600 

• Оптические спектры корунда 631 

• Оптические спектры кристалла сульфоиодида сурьмы в обла-

сти 1-5 эВ 

730 

• Оптические спектры кристаллов 517 

• Оптические спектры кристаллов группы III-V с участием пере-

ходов из d-зон 

865 

• Оптические спектры кристаллов группы III-V с участием пере-

ходов из d-зон 

866 

• Оптические спектры матрицы пористого кремния 670 

• Оптические спектры монокристаллов ZnP2, полученных из рас-

плава и газовой фазы 

407 

• Оптические спектры монокристаллов дифосфида цинка, полу-

ченных из расплава и из газовой фазы 

397 

• Оптические спектры ниобата калия 798 

• Оптические спектры нитрита натрия 761 

• Оптические спектры одномерного фуллерита 843 

• Оптические спектры оксида палладия 671 

• Оптические спектры оксида цинка в области энергий 0-30 эВ 672 

• Оптические спектры отражения дефектных бинарных и трой-

ных соединений 

238 

• Оптические спектры отражения соединений группы A
2
B

4
C2

5
 253 

• Оптические спектры отражения халькогенидов мышьяка 103 

• Оптические спектры отражения халькогенидов цинка 256 

• Оптические спектры полупроводникового и металлического 

диоксида ванадия 

844 

• Оптические спектры пористого кремния 673 

• Оптические спектры пяти фаз кремния 845 

• Оптические спектры селенида и теллурида бериллия 649 

• Оптические спектры сплавов кремний-германий 846 

• Оптические спектры стеклообразных халькогенидов мышьяка 650 

• Оптические спектры стекол и кристаллов SiOx, GeOx, BeF2 561 

• Оптические спектры тройных полупроводников A
5
B

6
I 601 
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• Оптические спектры хлорида кадмия 762 

• Оптические спектры широкозонных материалов группы IIa-VI 705 

• Оптические спектры, зоны и экситоны кристаллов группы A
2
B

5
 396 

• Оптические фундаментальные спектры соединений A
3
B

5
 8 

• Оптические фундаментальные функции CdP2 460 

• Оптические фундаментальные функции ZnGeP2 461 

• Оптические фундаментальные функции и параметры экситонов 

черной модификации дифосфида цинка 

505 

• Оптические фундаментальные функции и спектры отражения 

теллурида кадмия 

349 

• Оптические фундаментальные функции и спектры отражения 

теллурида кадмия 

385 

• Оптические фундаментальные функции и спектры отражения 

теллурида цинка 

398 

• Оптические функции галогенидов таллия 731 

• Оптические функции группы фуллерена 518 

• Оптические функции дибромида кадмия 799 

• Оптические функции и зонная структура пяти соединений 

группы 

413 

• Оптические функции и зонная структура соединений типа 

Mg2Si 

562 

• Оптические функции и зоны GaN, BN, InN 519 

• Оптические функции и зоны арсенидов группы 506 

• Оптические функции и зоны кристаллов группы Mg2Si 520 

• Оптические функции и зоны селенида таллия 489 

• Оптические функции и зоны фосфидов группы 414 

• Оптические функции и параметры длинноволнового экситона 

теллурида цинка 

386 

• Оптические функции и электронная структура MoX2, As2X3 544 

• Оптические функции и электронная структура SiC, Mg2X 545 

• Оптические функции и электронная структура гексагонального 

w-GaN 

763 

• Оптические функции и электронная структура МоХ2 563 

• Оптические функции кристалла TiO2 564 

• Оптические функции сульфидов сурьмы при 80K 415 

• Оптические функции, экситоны и зоны MoS2 521 

• Основные параметры полос переходов германия 880 
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• Особенности оптических спектров диарсенидов цинка и кадмия 

в области 1-12 эВ 

416 

• Особенности оптических спектров монокристаллов арсенида 

кадмия и арсенида цинка в поляризованном свете 

522 

• Особенности спектров отражения и энергетической зонной 

структуры кристаллов группы A
2
B

5
 

387 

• Особенности спектров отражения родственных пар кристаллов 

группы A
2
B

5
 

369 

• Особенности спектров характеристических потерь энергий 

электронов сульфида свинца 

867 

• Особенности экситонных спектров некоторых соединений II-V 

и I–III-IV 

565 

• Параметры длинноволновых экситонов GaAs, InP, CdSe и CdS 

при 293 и 80K 

295 

• Параметры длинноволновых экситонов кристаллов A
2
B

6
 305 

• Параметры и оптические функции длинноволнового экситона 

теллурида кадмия 

370 

• Параметры полос переходов карбида кремния в области 4-25 эВ 881 

• Параметры экситонов арсенида галлия 306 

• Параметры экситонов кристаллов ZnO, ZnS, ZnSe 324 

• Параметры экситонов моноклинного диарсенида цинка 651 

• Параметры экситонов теллуридов кадмия и цинка 350 

• Параметры экситонов фосфида индия 357 

• Политипы карбида кремния и их оптические функции 523 

• Полосатая эквидистантная фотолюминесценция монокристал-

лов сульфида кадмия 

296 

• Полупроводниковые соединения группы A
2
B

5
 6 

• Получение и исследование соединений систем Co- Si,Со-Ge 181 

• Поляризационные эффекты в спектрах сульфида и селенида 

сурьмы 

182 

• Поляризация оптических функций диоксида ванадия в области 

0.2-25 ЭВ 

847 

• Поляризация спектров оптических фундаментальных функций 

кварца в широкой области энергий 

632 

• Поляризованная диэлектрическая проницаемость и параметры 

переходов сульфида германия 

652 

• Поляризованные оптические спектры бромида индия в широ-

кой области энергии 

858 
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• Поляризованные спектральные комплексы оптических функ-

ций иодида одновалентной ртути 

875 

• Поляризованные спектры отражения и зонная структура 

CuGaS2xSe2(1-x) 

427 

• Поляризованные спектры отражения и зоны CdAs2 462 

• Поляризованные спектры отражения монокристаллов CuAlSe2 

и его диэлектрическая проницаемость 

501 

• Последние данные теории зон и спектров соединений A
2
B

5
 307 

• Прецизионные спектры отражения кристаллов антимонидов 

цинка и кадмия 

309 

• Прецизионные спектры отражения кристаллов антимонидов 

цинка и кадмия 

310 

• Прецизионные спектры отражения кристаллов кремния и гер-

мания и расчет их фундаментальных оптических функций 

283 

• Применение метода LAPW к расчетам электронной структуры 

галогенидов 

706 

• Примесные и свободные экситоны в диарсениде цинка 408 

• Природа линейчатого краевого поглощения монокристаллов 

селенида и сульфида кадмия 

297 

• Природа тонкой структуры линий поглощения монокристаллов 

CdS и CdSe 

106 

• Проблема поперечных и продольных компонент оптических 

переходов 

633 

• Проблемы взаимосвязи электронной структуры некристалличе-

ских веществ и кристаллов 

502 

• Проблемы спектроскопии собственных энергетических уровней 

твердых тел 

524 

• Проблемы спектроскопии собственных энергетических уровней 

твердых тел 

546 

• Проблемы электронной структуры неметаллов в широкой обла-

сти энергии фундаментального поглощения 

566 

• Промышленное применение на открытых работах эмульсион-

ных ВВ с добавками продуктов переработки твердого ракетно-

го топлива 

800 

• Прямая и прецизионная регистрация экситонов кристаллов 

групп A
2
B

6
 и A

3
B

5
 при температурах комнатной и жидкого азо-

та 

308 

• Прямые универсальные беспараметрические методы определе-

ния энергий максимумов и сил осцилляторов полос переходов 

882 
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неметаллов и результаты их применений 

• Разложение диэлектрической функции кристаллов кремния и 

германия на элементарные части 

325 

• Разложение интегральных диэлектрических функций GaAs и 

InAs на составляющие части 

326 

• Разложение интегральных диэлектрических функций GaP и InP 

на составляющие части 

327 

• Разложение интегральных диэлектрических функций антимо-

нидов индия и галлия на составляющие части 

351 

• Разложение интегральных диэлектрических функций селенида 

и теллурида ртути на элементарные составляющие части 

370 

• Разложение интегральных спектров диэлектрической проница-

емости антимонида кадмия на элементарные компоненты 

446 

• Разложение спектров диэлектрических функций на простые 

составляющие части кристаллов сульфида, селенида, теллурида 

цинка и теллурида кадмия 

372 

• Расчет комплексов оптических функций сплавов системы PbTe-

SnTe 

764 

• Расчет оптических функций полупроводников и спектры отра-

жения 

328 

• Расчетные оптические функции кристалла нитрида галлия 312 

• Расчеты зон антимонида индия 868 

• Расчеты комплекса фундаментальных оптических функций ди-

иодида ртути 

860 

• Расчеты комплексов оптических функций сульфида ртути 525 

• Расчеты оптических функций As2Se3, As2S3 526 

• Расчеты оптических функций ZrSe3, ZrS3 527 

• Расчеты оптических функций дефектных кристаллов CdIn2S4 и 

ZnIn2S4 

567 

• Расчеты оптических функций диарсенида кадмия 373 

• Расчеты оптических функций и зоны CdS 528 

• Расчеты оптических функций и параметров дифосфида цинка 490 

• Расчеты оптических функций и параметров экситонов в ZnP2 и 

ZnAs2 

399 

• Расчеты оптических функций кристалла антимонида кадмия 311 

• Расчеты оптических функций кристаллов CaF2, BaF2, SrF2 529 

• Расчеты оптических функций кристаллов CaO, BaO, SrO 530 

• Расчеты оптических функций кристаллов CdIn2S4 и ZnIn2S4 568 
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• Расчеты оптических функций кристаллов NaNO2 и NaNO3 569 

• Расчеты оптических функций некоторых кристаллов группы 

A
2
B

6
 в области 1-12 эВ 

313 

• Расчеты оптических функций полупроводников по соот-

ношениям Крамерса-Кронига 

5 

• Расчеты оптических функций полупроводников по спектрам 

отражения в широкой области энергии 

314 

• Расчеты оптических функций тетрагональных кристаллов 

дифосфид цинка и дифосфид кадмия 

447 

• Расчеты оптических функций тригонального оксида алюминия 531 

• Расчеты полного комплекса оптических функций сульфида 

сурьмы 

417 

• Расчеты спектров полных комплексов оптических фундамен-

тальных функций и параметров элементарных компонент пере-

ходов – новый этап моделирования электронной структуры не-

металлов 

707 

• Расчеты фундаментальных оптических функций монокристалла 

Hg[2]l[2] 

869 

• Расчеты электронной структуры теллурида кадмия 870 

• Свободный экситон и ЭПК моноклинного дифосфида цинка 358 

• Сила осциллятора экситона селенида галлия 448 

• Синхротронные оптические спектры гексагонального оксида 

цинка 

859 

• Синхротронные спектры отражения и оптические свойства 

кристалла CuGaS2 

801 

• Синхротронные спектры отражения и оптические свойства не-

линейного кристалла KTiOPO[4] 

861 

• Синхротронные спектры отражения и оптические свойства ок-

сидов редких земель 

802 

• Синхротронные спектры отражения, спектры характеристиче-

ских потерь электронов и оптические спектры слоистых кри-

сталловгрупп III-VI, IV-VI и MоS2 

674 

• Синхротронные спектры отражения, спектры характеристиче-

ских потерь и электронная структура оксидов гафния, цирко-

ния, иттрия и скандия 

675 

• Синхротронный спектр отражения, характеристические потери 

электронов и электронная структура хлорида таллия 

803 

• Слабая зависимость электронной структуры диселенида герма- 804 
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ния от ближнего и дальнего порядка 

• Сложная структура валентной зоны кристаллов группы A
2
B

6
 66 

• Сложная структура диэлектрической проницаемости анизо-

тропных халькогенидов 

570 

• Сложная структура зон и экситонов в кристаллах селенида 

кадмия 

58 

• Сложная структура и основные параметры оптических перехо-

дов селенидов галлия и индия 

449 

• Сложная структура и основные параметры оптических перехо-

дов селенида галлия и индия и сульфида галлия в области 1-30 

эВ 

463 

• Сложная структура оптических спектров аморфного и кристал-

лического кварца в широкой области энергии 

883 

• Сложная структура оптических спектров тетрагонального мо-

нокристалла каломели в широкой области энергии 

884 

• Сложная структура переходов гексагональных и кубических 

CdS и CdSe 

708 

• Сложная структура переходов фуллеритов С70 и С60 709 

• Сложная структура полос переходов карбида кремния в обла-

сти энергии 4-35 эВ 

894 

• Сложная структура спектрального распределения фотопрово-

димости гексагональных монокристаллов CdSe, CdS 

107 

• Сложная структура спектров диэлектрической проницаемости 

и потерь энергии электронов кристалла кремния 

885 

• Сложная структура спектров поглощения и излучения моно-

кристаллов селенида кадмия в области края фундаментального 

поглощения 

48 

• Собственные энергетические уровни спектры соединений 

группы A
IV

B
IV

 

9 

• Собственные энергетические уровни твердых тел группы А-IV 7 

• Сопоставление оптических свойств и зон A
3
B

5
 208 

• Сопоставление оптических свойств и зон кристаллов A
2
B

5
 233 

• Спектр комплекса оптических функций титаната стронция 765 

• Спектр оптических функций трихалькогенидов циркония 602 

• Спектр отражения дителлурида и диселенида ниобия 209 

• Спектр отражения молибденита 84 

• Спектр отражения фосфида бора в области вакуумного ультра-

фиолета 

183 
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• Спектр характеристических потерь электронов и оптические 

свойства ТlСl 

766 

• Спектральная эллипсометрия и оптические свойства кристал-

лического и стеклообразного диселенида германия в области 2-

6 эВ 

829 

• Спектральное распределение внутреннего фотоэффекта моно-

кристаллов ZnP2 и CdP2 

210 

• Спектральное распределение интенсивности излучения чистых 

монокристаллов CdSe при T=160 и 4,2K 

59 

• Спектральный комплекс оптических функций и основные па-

раметры полос переходов селенида бария 

886 

• Спектроскопические исследования энергетической струк-

туры зон и экситонов твердых тел : автореф. 

3 

• Спектроскопические исследования энергетической струк-

туры зон и экситонов твердых тел : дис. 

4 

• Спектроскопия a-SiOx 710 

• Спектроскопия нитридов кристаллов группы А
3
В

5
 547 

• Спектроскопия собственных энергетических уровней твердых 

тел 

259 

• Спектры диэлектрической проницаемости дихлорида кадмия в 

области энергии 1-50 эВ 

786 

• Спектры диэлектрической проницаемости и характеристиче-

ских потерь оксида цинка при 100 К 

732 

• Спектры диэлектрической проницаемости кристаллов А
3
В

6
 491 

• Спектры и зоны кристаллов Zn3P2, Cd3P2 234 

• Спектры и структура зон кристаллов CdS, CdSe, CdTe 235 

• Спектры излучения крупнокристаллических слоев CdSe и CdS 

и смешанных кристаллов CdSe-CdS при T=77,3K 

60 

• Спектры оптических функций и переходов алмаза 603 

• Спектры оптических функций нанокристаллического кремния в 

области 1-5 ЭВ 

848 

• Спектры оптических функций нанокристаллов кремния, изоли-

рованнных в матрице кварца 

849 

• Спектры оптических функций нитрида галлия 871 

• Спектры оптических функций прустита для E^C 571 

• Спектры оптических функций системы кремний-германий, рас-

считанные на основе диэлектрической проницаемости 

850 

• Спектры оптических функций титаната стронция 767 
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• Спектры отражения «псевдопрямозонного» соединения CdSiP2 410 

• Спектры отражения a-GaAs 572 

• Спектры отражения Cd3As2, Zn3As2, Cd3P2, Zn3P2 374 

• Спектры отражения CdIn2Se4–CdIn2Te4 236 

• Спектры отражения CdP2 в поляризованном свете 352 

• Спектры отражения CdP4 375 

• Спектры отражения Ge, Si и расчеты фундаментальных оптиче-

ских функций 

260 

• Спектры отражения In6S7, In6Se7, In6Te7 389 

• Спектры отражения Sb2S3, Sb2Se3, Bi2Se3 388 

• Спектры отражения TlSbS2, TlSbSe2 418 

• Спектры отражения YBa2Cu3O7-x 450 

• Спектры отражения YВа2Сu3О7-х 507 

• Спектры отражения ZnP2 в поляризованном свете 376 

• Спектры отражения аморфного арсенида галлия 532 

• Спектры отражения аморфного арсенида галлия 573 

• Спектры отражения анизотропных кристаллов In2Se, In2Te, InSe 

и InTe в области 1-12 эВ 

284 

• Спектры отражения арсенида бора Bas 133 

• Спектры отражения арсенида индия 150 

• Спектры отражения арсенидов и фосфидов цинка и кадмия в 

области собственного поглощения 

108 

• Спектры отражения в области 1-12 эВ, оптические функции и 

структуры зон кристаллов A
4
B

6
 

315 

• Спектры отражения в области 1-12 эВ. Оптические функции и 

зонная структура кристаллов GaSb и InSb 

316 

• Спектры отражения диарсенида цинка 359 

• Спектры отражения диселенида ниобия 162 

• Спектры отражения дифосфидов цинка и кадмия 390 

• Спектры отражения и зонная структура MoS2 239 

• Спектры отражения и зоны 451 

• Спектры отражения и зоны A
3
B

5
 212 

• Спектры отражения и зоны GaTe 464 

• Спектры отражения и зоны MoS2 465 

• Спектры отражения и зоны ZnxCd1-xTe 240 

• Спектры отражения и зоны дихалькогенидов молибдена и 

вольфрама 

213 
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• Спектры отражения и зоны дихалькогенидов молибдена, воль-

фрама и ниобия 

262 

• Спектры отражения и зоны йода 185 

• Спектры отражения и зоны сплавов системы Bi-Sb в широкой 

области энергии 

261 

• Спектры отражения и зоны теллурида и селенида ртути 254 

• Спектры отражения и оптические постоянные закиси меди 274 

• Спектры отражения и оптические постоянные монохалькогени-

дов галлия 

275 

• Спектры отражения и оптические постоянные сульфида кадмия 329 

• Спектры отражения и оптические постоянные халькогенидов 

индия и олова 

276 

• Спектры отражения и оптические функции TlBiS2 428 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла GaAs 330 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла арсенида 

индия 

331 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла дисуль-

фида молибдена в широкой области энергии 

471 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла селенида 

галлия в области 2-39 эВ 

472 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла сульфида 

галлия в области 1-30 эВ 

477 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла сульфида 

галлия в области 3-30 эВ 

492 

• Спектры отражения и оптические функции кристалла теллури-

да галлия в области 18-90 эВ 

473 

• Спектры отражения и оптические функции кристаллов In4Te3 и 

InTe 

332 

• Спектры отражения и оптические функции кристаллов группы 377 

• Спектры отражения и оптические функции кристаллов группы 

A
3
B

5
 

317 

• Спектры отражения и оптические функции кристаллов группы 

A
3
B

5
 

333 

• Спектры отражения и оптические функции кристаллов селени-

да в широкой области энергии 

452 

• Спектры отражения и оптические функции селенида индия в 

области 9-29 эВ 

474 

• Спектры отражения и оптические функции селенида ниобия 478 
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• Спектры отражения и оптические функции фосфида галлия 334 

• Спектры отражения и оптические функции фосфида индия 353 

• Спектры отражения и поглощения кристаллов группы A
2
B

6
 85 

• Спектры отражения и поглощения флюорита в УФ области 653 

• Спектры отражения и поглощения щелочногалоидных кристал-

лов в широкой области энергии и их природа 

378 

• Спектры отражения и расчеты фундаментальных оптических 

функций кристаллов PbS, GaP, GaAs в области 1-12 эВ 

298 

• Спектры отражения и расчеты фундаментальных оптических 

функций кристаллов CdSb 

379 

• Спектры отражения и расчеты фундаментальных оптических 

функций кристаллов CdSb 

380 

• Спектры отражения и структура зон InAs 184 

• Спектры отражения и структура зон кристаллов типа Mg2Si 188 

• Спектры отражения и структура зон сильно анизотропных кри-

сталлов TlSe, CdSb, Sb2S3, GaTe, As2S3, GeSe2 в области 1-12 эВ 

318 

• Спектры отражения и структура зон халькогенидов свинца 186 

• Спектры отражения и структура энергетических зон соедине-

ний A
2
B

4
C2

5
 

211 

• Спектры отражения и структуры зон CdSnP2 40 

• Спектры отражения и температурная зависимость оптических 

переходов в SbSI 

409 

• Спектры отражения и фотолюминесценция кристаллов фосфи-

да галлия 

151 

• Спектры отражения и функции CuInS2, CuGaS2 453 

• Спектры отражения и характеристических потерь оксидов гаф-

ния, циркония, иттрия и скандия 

711 

• Спектры отражения и электроотрожения соединений A
2
B

4
C2

5
 255 

• Спектры отражения кристалла CdIn2Se4 109 

• Спектры отражения кристаллов Bi2Te3, Sb2Te3, Bi2Se3 400 

• Спектры отражения кристаллов CdCr2S4 и CdCr2Se4 285 

• Спектры отражения кристаллов CdP2 335 

• Спектры отражения кристаллов GaSe, InSe 237 

• Спектры отражения кристаллов Ge, InSb, GaSb, InAs, GaP, Ge 110 

• Спектры отражения кристаллов In2Se, In2Te, InSe 263 

• Спектры отражения кристаллов In2Se, In2Te, InTe 264 

• Спектры отражения кристаллов Mg2Si и Mg2Sn 111 
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• Спектры отражения кристаллов SnSe2, SnS2, SnSe и SnS в обла-

сти 1-12 эВ 

286 

• Спектры отражения кристаллов SnSe2, SnS2, SnSe, SnS 265 

• Спектры отражения кристаллов TlBiSe2, TlSbTe2, TlBiTe2 429 

• Спектры отражения кристаллов групп 4 и 3-5 135 

• Спектры отражения кристаллов группы A
2
B

5
 и A

3
B

6
 67 

• Спектры отражения кристаллов группы TlB
5
C2

6
 266 

• Спектры отражения кристаллов системы ZnTe-CdTe 277 

• Спектры отражения метаселеностибнидов щелочных металлов 190 

• Спектры отражения монокристалла InBi 278 

• Спектры отражения монокристаллов BiI3, SbI3, AsI3 215 

• Спектры отражения монокристаллов арсенида кадмия арсенида 

цинка 

391 

• Спектры отражения монокристаллов дифосфид кадмия-

дифосфид цинка 

430 

• Спектры отражения монокристаллов металлоксидных соедине-

ний типа La2CuO4-x 

654 

• Спектры отражения монокристаллов сульфида и селенида кад-

мия 

287 

• Спектры отражения монохалькогенидов висмута и сурьмы 241 

• Спектры отражения монохалькогенидов галлия 267 

• Спектры отражения монохалькогенидов галлия 288 

• Спектры отражения некоторых кристаллов A
2
B

6
 268 

• Спектры отражения некоторых кристаллов элементов 5 группы 134 

• Спектры отражения некоторых минералов 152 

• Спектры отражения некоторых монохалькогенидов висмута 

и сурьмы 

279 

• Спектры отражения некоторых соединений растворов систем 

AlxGa1-xSb и GaInAsP 

338 

• Спектры отражения некоторых халькогенидов германия и оло-

ва 

243 

• Спектры отражения нитрида алюминия 163 

• Спектры отражения нитрида индия 336 

• Спектры отражения нитридов бора, алюминия и галлия 319 

• Спектры отражения нитридов бора, алюминия и галлия в обла-

сти 5-12 эВ 

337 

• Спектры отражения пленок BN, AlN, GaN 320 
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• Спектры отражения примесных монокристаллов фосфида гал-

лия 

339 

• Спектры отражения псевдопрямозонных соединений CdSiP2, 

ZnSiP2 

392 

• Спектры отражения редкоземельных металлоксидов 454 

• Спектры отражения серы, теллура и графита (1-12эВ) 136 

• Спектры отражения смешанных кристаллов Si-Ge 189 

• Спектры отражения сульфида галлия 479 

• Спектры отражения сульфида индия 401 

• Спектры отражения сульфида сурьмы 340 

• Спектры отражения твердых растворов AgInTe2-In2Te3 289 

• Спектры отражения твердых растворов на основе 3-5 153 

• Спектры отражения твердых тел и их природа 321 

• Спектры отражения теллурида галлия и диселенида германия 393 

• Спектры отражения тригонального HgS 299 

• Спектры отражения фосфида индия 164 

• Спектры отражения фосфида, арсенида и антимонида галлия 242 

• Спектры отражения халькогенидов Mn, Te, Co, Ni 187 

• Спектры отражения халькогенидов меди 137 

• Спектры отражения халькогенидов меди и серебра 165 

• Спектры отражения халькогенидов молибдена 139 

• Спектры отражения халькогенидов мышьяка 86 

• Спектры отражения халькогенидов мышьяка (2-12эВ) 132 

• Спектры отражения халькогенидов серебра 138 

• Спектры отражения халькогенидов сурьмы и висмута 140 

• Спектры отражения халькогенидов сурьмы и висмута 166 

• Спектры отражения халькогенидов цинка, кадмия и ртути 216 

• Спектры отражения, зоны и экситоны группы A
2
B

6
 244 

• Спектры отражения, оптические постоянные селенида кадмия 354 

• Спектры отражения, оптические функции и зоны кристаллов 

группы A
3
B

6
 

382 

• Спектры отражения, пропускания, излучения моноклинного 

ZnP2 

381 

• Спектры отражения, расчетный комплекс оптических фунда-

ментальных функций и структура зон и экситонов монотеллу-

рида галлия 

466 
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• Спектры отражения, собственный энергетический спектр и 

расчеты оптических функций в области 1-12 эВ кристалла 

сульфида свинца 

300 

• Спектры отражения, структура зон тройновых соединений 

CuGaS2, CuGaSe2 

419 

• Спектры отражения, структура тройных халькогенидов TlGaS2, 

TlGaSe2, TlInSe2 

420 

• Спектры отражения, фотоэлектронная структура и зонная 

структура полупроводников группы A
2
B

6
 

341 

• Спектры отражения, фотоэлектронная структура и зонная 

структура халькогенидов свинца 

342 

• Спектры поглощения и излучения экситонов в кристалле селе-

нистого кадмия 

44 

• Спектры поглощения кристаллов SbSel и BiSel 712 

• Спектры поглощения некоторых фотокатодов 290 

• Спектры полного комплекса оптических функций бромида 

кадмия в широкой области энергии 3-30 эВ 

805 

• Спектры пропускания характеристических потерь электронов и 

оптические свойства одиночных углеродных нанотрубок 

768 

• Спектры фотолюминесценции и отражения фосфида галлия 141 

• Спектры фотолюминесценции и поглощения «чистых» моно-

кристаллов CdSe, CdS 

112 

• Спектры фотолюминесценции и поглощения кристаллов CdS, 

CdSe 

87 

• Спектры фундаментальных оптических функций аморфного и 

кристаллического кремния 

851 

• Спектры фундаментальных оптических функций монокристал-

лов селенида и сульфида мышьяка 

655 

• Спектры халькогенидов мышьяка 245 

• Спектры характеристических потерь алмаза 604 

• Спектры характеристических потерь дахалькогенидов молиб-

дена 

605 

• Спектры характеристических потерь и электронная структура 

нитрита натрия 

806 

• Спектры характеристических потерь и оптические свойства 

CdCl2 в области энергии 0-50 эВ 

769 

• Спектры характеристических потерь электронов и электронная 

структура хлорида таллия 

807 
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• Спектры шести фаз полимеризованного фуллерита, фуллерита 

и фуллерена 

852 

• Стехиометрия и экситоны CdS 467 

• Структура диэлектрической проницаемости ZnS, CdS, HgS 548 

• Структура зон A
2
B

6
-A

2
B

6
 142 

• Структура зон Cd3As2, Zn3As2 217 

• Структура зон S, Se, Te 167 

• Структура зон SiC, BN, BP, AlN, C 168 

• Структура зон дефектных полупроводников типа 143 

• Структура зон и спектры отражения кристаллов InP, InAs, InSb 246 

• Структура зон и экситонов дихалькогенидов молибдена, воль-

фрама, ниобия 

218 

• Структура зон карбида кремния 191 

• Структура зон карбида кремния 219 

• Структура зон кристаллов A
4
-A

4
 и A

3
B

5
-A

3
B

5
 144 

• Структура зон кристаллов IV, III–V 89 

• Структура зон кристаллов Si, Ge 169 

• Структура зон кристаллов групп 4 и 3-5 114 

• Структура зон кристаллов групп 4, 3-5, 2-6 и типа Mg2Si 115 

• Структура зон кристаллов групп 4, 3-5, 2-6, 1-7 и Mg2Si 90 

• Структура зон соединений групп 2-5, 5-6, 3-6 119 

• Структура зон соединений группы 2-6 170 

• Структура зон соединений группы 4-6 88 

• Структура зон фосфида галлия 68 

• Структура зон халькогенидов германия, олова и свинца 122 

• Структура и природа оптических переходов алмаза 606 

• Структура экситонов кристалла селенида кадмия 69 

• Структура электронных переходов корунда 634 

• Структура энергетических зон Mg2Si, Mg2Sn и их некоторых 

твердых растворов 

113 

• Структура энергетических зон некоторых слоистых кристаллов 117 

• Структура энергетических зон некоторых твердых растворов на 

основе 3-5 

120 

• Структура энергетических зон полупроводников типа A
5
6B

6
3 116 

• Структура энергетических зон теллурида ртути и кадмия и их 

твердых растворов 

121 
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• Структура энергетических уровней алмазоподобных соедине-

ний 

145 

• Структура энергетических уровней алмазоподобных соедине-

ний 

171 

• Структуры зон и плотностей состояний антимонида индия 872 

• Структуры зон соединений групп 2-5, 5-6, 3-6 91 

• Температурная зависимость междузонных переходов кристал-

лов группы A
5
B

6
C7 

431 

• Температурная зависимость спектров оптических функций се-

ленида кадмия 

574 

• Теоретические расчеты оптических спектров фторида кадмия 733 

• Теоретические расчеты электронной структуры дихлоридов 

кадмия и свинца 

830 

• Теоретические расчеты электронной структуры кристаллов 

изоэлектронного ряда Ge-GaAs-ZnSe- CuBr 

787 

• Теоретические расчеты электронной структуры ферроэлектрика 

нитрита натрия 

788 

• Теоретические расчеты электронной структуры ферроэлектрика 

нитрита натрия 

808 

• Теоретические расчеты электронной структуры хлорида кадмия 809 

• Теоретические спектры диэлектрической проницаемости изо-

электронных кристаллов Ge, GaAs, ZnSe, CuBr 

810 

• Тонкая структура диэлектрической проницаемости алмаза 575 

• Тонкая структура диэлектрической проницаемости алмаза 607 

• Тонкая структура диэлектрической проницаемости и характе-

ристических потерь электронов флюорита 

656 

• Тонкая структура края основного поглощения монокристаллов 

селенида кадмия 

49 

• Тонкая структура оптических спектров трехиодистого висмута 676 

• Тонкая структура спектра диэлектрической проницаемости 

кристалла флюорита 

576 

• Угловая зависимость формы линий спектра экситонного элек-

троотражения закиси меди 

220 

• Устройство для измерения абсолютных коэффициентов отра-

жения 

35 

• Устройство для измерения абсолютных коэффициентов отра-

жения 

39 

• Фазовые переходы, зонная структура и оптические свойства 432 
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кристаллов A
5
B

6
C7 

• Форма полосы поглощения в моноклинном дифосфиде цинка в 

области ЕG 

713 

• Форма экситонной полосы поглощения в CuGaS2 533 

• Фотолюминесценция в области края фундаментального погло-

щения смешанных кристаллов CdSe–CdS 

50 

• Фотолюминесценция смешанных кристаллов CdSe=CdS при 

T=4,2оК 

146 

• Фотопроводимость кристаллов CdIn2Se4xTe4(1-x) 247 

• Фундаментальные оптические свойства диоксида германия 734 

• Фундаментальные оптические свойства и электронная структу-

ра кристалла сульфоиодида сурьмы 

714 

• Фундаментальные оптические свойства и электронная структу-

ра хлорида таллия 

770 

• Фундаментальные оптические свойства кристалла нитрата 

натрия 

789 

• Фундаментальные оптические свойства кристалла нитрата 

натрия 

811 

• Фундаментальные оптические свойства ортогерманата висмута 771 

• Фундаментальные оптические свойства ортосиликата висмута 772 

• Фундаментальные оптические спектры группы МI3 657 

• Фундаментальные оптические спектры дииодида свинца 773 

• Фундаментальные оптические спектры и электронная структу-

ра нитрита натрия 

774 

• Фундаментальные оптические спектры кристаллов группы 

А
3
2В

6
3 

658 

• Фундаментальные оптические спектры кристалов PbxSnixTe 775 

• Фундаментальные оптические спектры нитрида кремния 776 

• Фундаментальные оптические спектры пористого кремния 735 

• Фундаментальные оптические спектры ферроэлектрические 

NaNО2 

831 

• Фундаментальные оптические спектры фуллерита С60 832 

• Фундаментальные оптические функции CdSe, CdS 301 

• Фундаментальные оптические функции NbSe2 493 

• Фундаментальные оптические функции Sb2S3 433 

• Фундаментальные оптические функции Sb2Se3 434 

• Фундаментальные оптические функции алмаза 343 
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• Фундаментальные оптические функции и зоны дисульфида мо-

либдена и диселенида ниобия 

494 

• Фундаментальные оптические функции и зоны кристалла 

ZnGeAs2 

508 

• Фундаментальные оптические функции и параметры тонкой 

структуры полос переходов кристалла селенида стронция в об-

ласти 0-40 эВ 

895 

• Фундаментальные оптические функции и переходы кристалла 

селенида индия в области 1-6,5 эВ 

475 

• Фундаментальные оптические функции и переходы кристалла 

селенида индия в области 5-10 эВ 

476 

• Фундаментальные оптические функции и спектры отражения 

кристалла антимонида галлия 

383 

• Фундаментальные оптические функции и спектры отражения 

кристаллов антимонида индия 

344 

• Фундаментальные оптические функции кристаллов ZnS и ZnSe 

в широкой области энергии 

345 

• Фундаментальные оптические функции сложных окислов 440 

• Фундаментальные оптические функции сплавов кремний-

германий, рассчитанные на основе спектров показателей по-

глощения и преломления 

853 

• Фундаментальные оптические функции сульфида цинка 534 

• Фундаментальные оптические функции теллурида и селенида 

ртути 

355 

• Фундаментальные оптические функции, наиболее полные спек-

тры оптических переходов в области 1-30 эВ и структура зон и 

экситонов селенидов индия и галлия, сульфида галлия 

468 

• Фундаментальные свойства оксидов бериллия и магния 608 

• Фундаментальные спектры аморфного углерода 609 

• Фундаментальные спектры кристалла CuGaS2 812 

• Фундаментальные спектры льда 610 

• Фундаментальные спектры нанообразцов дисилицида железа 777 

• Фундаментальные спектры оксида кадмия 635 

• Фундаментальные спектры оптических функций селенида бе-

риллия 

677 

• Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектри-

ка нитрита натрия 

813 

• Фундаментальные спектры ортогерманата висмута 814 
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• Фундаментальные спектры тройных оксидов 611 

• Фундаментальные экситонные оптические спектры оксида 

цинка 

778 

• Характеристические потери и электронная структура халькоге-

нидов галлия и индия 

612 

• Характеристические потери электронов и оптические свойства 

углеродных многослойных нанотрубок 

779 

• Характеристические потери электронов и электронная структу-

ра хлорида таллия 

790 

• Характеристические потери энергии электронов и оптические 

свойства сульфида свинца 

855 

• Химические и физические свойства оксидов металлов 12 

• Частотная зависимость компонент диэлектрической проницае-

мости и характеристических потерь флюорита 

636 

• Численный метод конформного отображения полосы в себя с 

гидродинамической нормировкой 

715 

• Ширина запрещенной зоны твердых растворов CdIn2Se4–

CdIn2Te4 

248 

• Эквидистантное излучение монокристаллов CdSe 280 

• Экситон в селениде галлия при поляризации E//C 455 

• Экситонное электроотражение закиси меди 192 

• Экситонные спектры отражения и пропускания диарсенида 

цинка 

402 

• Экситонные спектры сульфида бария  873 

• Экситонные спектры сульфида стронция 862 

• Экситонные спектры сульфида цинка 678 

• Экситонные эффекты в электроотражении закиси меди 172 

• Экситоны в глубине фундаментального поглощения кристаллов 

A
4
, A

3
B

5
, A

2
B

6
 

302 

• Экситоны в кристаллах диарсенида и дифосфида цинка ZnP2 384 

• Экситоны и зоны щелочно-галоидных кристаллов 13 

• Экситоны селенида галлия и их параметры 456 

• Экситоны селенида галлия и их параметры 495 

• Экситоны Френкеля фуллеритов 549 

• Экспериментальное и теоретическое исследование зонной 

структуры ряда полупроводниковых соединений A
2
B

6
, A

3
B

5
 

53 

• Экспериментальное исследование зон халькогенидов РЗЭ 123 
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• Экспериментальные и расчетные оптические функции некото-

рых кристаллов группы A
2
B

5
 

457 

• Экспериментальные исследования зон соединений A
3
B

6
 92 

• Экспериментальные исследования структуры зон гексагональ-

ных кристаллов Se и Te 

61 

• Экспериментальные исследования энергетической структуры 

зон кристаллов группы A
2
B

6
 

62 

• Экспериментальные исследования энергетической структуры 

зон кристаллов групп A
2
B

6
, PbS, Se, Te 

63 

• Экспериментальные исследования энергетической структуры 

зон кристаллов Se, Te и группы PbS 

64 

• Экспериментальные исследования энергетической структуры 

зон кристаллов групп A
2
B

6
, PbS, Se, Te 

93 

• Экспериментальные спектры поглощения и отражения, расчет-

ный комплекс оптических фундаментальных функций и зонная 

структура дисульфида молибдена 

469 

• Электронная и кристалллическая структура изоморфных ZnP2 и 

CdP2 

659 

• Электронная структура Mg2Sn 221 

• Электронная структура YBa2Cu3O7-x 496 

• Электронная структура аморфных и кристаллических халько-

генидов мышьяка 

577 

• Электронная структура галогенидов таллия 791 

• Электронная структура гексагональных и кубических сульфида 

и селенида кадмия 

679 

• Электронная структура графита и серого олова 579 

• Электронная структура группы М2О3 613 

• Электронная структура дифторидов MF2 614 

• Электронная структура дихалькогенидов редких металлов 435 

• Электронная структура и оптические свойства кристаллов 

группы III-VI 

815 

• Электронная структура и оптические свойства пористого крем-

ния в области 0-20 эВ 

615 

• Электронная структура и оптические свойства хлорида свинца 833 

• Электронная структура и оптические спектры политипов кар-

бида кремния 

578 

• Электронная структура изоморфных кристаллов диарсенид 

цинка и дифосфид цинка 

716 
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• Электронная структура кристаллов Al2O3 и TiO2 580 

• Электронная структура кристаллов ZnSe и CuBr 816 

• Электронная структура кристаллов группы А
2
В

6
 616 

• Электронная структура кристаллов группы А
3
В

6
 497 

• Электронная структура кристаллов группы флюорита 581 

• Электронная структура лейкосапфира 582 

• Электронная структура модификаций корунда 583 

• Электронная структура модификаций корунда 617 

• Электронная структура монокристаллов дифосфид цинкадиар-

сенид цинка 

411 

• Электронная структура нитридов группы А
3
В

5
 535 

• Электронная структура оксида кадмия 660 

• Электронная структура оксидов типа CaO 618 

• Электронная структура пленок C60 584 

• Электронная структура селенида галлия в широкой области 

энергий 

498 

• Электронная структура селенида кальция 717 

• Электронная структура селенойодидов сурьмы и висмута 718 

• Электронная структура стеклообразного углерода и графита 585 

• Электронная структура твердых растворов полупроводников, 

содержащих кадмий и цинк 

638 

• Электронная структура твердых тел : бинарные галогениды, 

оксиды и элементарные соединения. Т. 3 

23 

• Электронная структура твердых тел : бинарные и тройные 

халькогениды, оксиды, А
2
В

5
 . Т. 4 

24 

• Электронная структура твердых тел : соединения групп А
4
 , 

А
3
В

5
, А

2
 В

6
 . Т. 2 

25 

• Электронная структура твердых тел в области фундаменталь-

ного края поглощения : (введение в теорию) 

22 

• Электронная структура твердых тел в области фундаменталь-

ного края поглощения. Т. 2. Кристаллы группы II-VI 

30 

• Электронная структура титаната стронция 834 

• Электронная структура фторидов кальция и кадмия 817 

• Электронная структура фуллерита 818 

• Электронная структура фуллерита С60 586 

• Электронная структура фуллеритов Cn и фаз С60 (газ, жидкость, 

кристалл) 

587 
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• Электронная структура фуллеритов С70 и С60 680 

• Электронная структура халькогенов 421 

• Электронная структура халькогенов : сера, селен, теллур 17 

• Электронная структура хлорида свинца 792 

• Электронная структура хлорида свинца 819 

• Электронные переходы оксида кадмия 681 

• Энергетическая структура диарсенида цинка 193 

• Энергетическая структура зон антимонида алюминия 94 

• Энергетическая структура зон и экситонов 95 

• Энергетическая структура зон кристаллов групп IV и III–V 70 

• Энергетическая структура зон некоторых кристаллов группы 96 

• Энергетическая структура зон полупроводников 97 

• Энергетическая структура зон соединений систем Zn-Sb и Cd-

Sb 

118 

• Энергетическая структура системы CdSb-ZnSb 458 

• Энергетическая структура узкозонных полупроводников 394 

• Энергетический спектр 195 

• Энергетический спектр кристаллов A
5
в области 1–12 эв. 194 

• Энергии и вероятности переходов корунда 637 

• Энергии максимумов и силы осцилляторов элементарных по-

лос переходов оксида кальция в широкой области энергий 

887 

• Энергичный квант университета 896 
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